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应用于低中频 Ｚｉｇｂｅｅ收发机的５ＧＨｚ恒定带宽频率综合器
姜亚伟 　李智群 　舒海涌　 侯凝冰

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京２１００９６）

摘要：设计并实现了一个应用于ＺｉｇＢｅｅ收发机的全集成整数Ｎ频率综合器．频率综合器中采用了稳定环路带宽
技术，使频率综合器的环路带宽在压控振荡器（ＶＣＯ）的整个输出频率范围内恒定不变，从而维持了频率综合器
的相位噪声最优值与环路稳定性．频率综合器的同相与正交信号（ＩＱ）由 ＶＣＯ输出端的除２分频器产生．该频
率综合器采用０１８μｍＲＦＣＭＯＳ工艺技术制造，芯片面积约１７ｍｍ２．频率综合器采用在晶圆测试的方式进行
了测试．在１８Ｖ电源电压下，频率综合器不包括输出缓冲所消耗的总功率为２８８ｍＷ．频率综合器在２４０５
ＧＨｚ载波１及３ＭＨｚ频偏处测得相位噪声分别为 －１１０和 －１２２ｄＢｃ／Ｈｚ．频率综合器在２ＭＨｚ频偏处测得的
参考杂散为－４８２ｄＢｃ．测得的建立时间约为１６０μｓ．
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